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(54) Title: GAS PHASE OXIDATION CATALYST WITH DEFINED VANADIUM OXIDE PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

(54) Bezeichnung: GASPHASENOXIDATIONSKATALYSATOR MIT DEFINIERTER VANADIUMOXID-TEILCHENGROS-

SENVERTEILUNG

(57) Abstract: A method for production of a catalyst for gas phase oxidations is disclosed, whereby a suspension of Ti0, and V,0s
particles is applied to a fluidised inert support, wherein at least 90 vol. % of the V,0s particles have a diameter of 20 um or less and
at least 95 vol. % of the V,05 particles have a diameter of 30 um or less. The defined particle size distribution of the V,05 permits

a high coating efficiency.

o (57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung eines Katalysators fiir Gasphasenoxidationen, bei dem
man auf einen fluidisierten inerten Trdger eine Suspension von Ti0, undV,0s-Teilchen aufbringt, worin wenigstens 90 Vol.-%
derV,0s-Teilchen einen Durchmesser von 20 um oder weniger und wenigstens 95 Vol.-% derV,0s-Teilchen einen Durchmesser von
30 um oder weniger aufweisen. Die definierte Teilchengréssenverteilung desV,0s erlaubt eine hohe Beschichtungseffizienz.



